
2SC2412K / 2SC4081 / 2SC4617 /
トランジスタ                                     2SC5658 / 2SC1740S

一般小信号増幅用（50V, 0.15A）
2SC2412K / 2SC4081 / 2SC4617 / 2SC5658 /
2SC1740S

!!!!特長特長特長特長
1) Cobが低い。

Cob=2.0pF(Typ.)
2) 2SA1037AK / 2SA1576A /

2SA1774 / 2SA2029 /
2SA933ASとコンプリである。

!!!!構造構造構造構造
エピタキシャルプレーナ形
NPNシリコントランジスタ

!!!!外形寸法図外形寸法図外形寸法図外形寸法図（Units : mm）
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!!!!絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格（Ta=25°C）

Parameter

コレクタ・ベース間電圧�

コレクタ・エミッタ間電圧�

エミッタ・ベース間電圧�

コレクタ電流�
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接合部温度�
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2SC2412K / 2SC4081 / 2SC4617 /
トランジスタ                                     2SC5658 / 2SC1740S

!!!!電気的特性電気的特性電気的特性電気的特性（Ta=25°C）

Parameter

コレクタ・ベース降伏電圧�

コレクタ・エミッタ降伏電圧�

エミッタ・ベース降伏電圧�

コレクタしゃ断電流�

エミッタしゃ断電流�

直流電流増幅率�

コレクタ・エミッタ飽和電圧�

利得帯域幅積�

コレクタ出力容量�
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!!!!包装仕様及び包装仕様及び包装仕様及び包装仕様及びhFE

包装名�

記　号� T146 T106

3000 3000

−

−

テーピング�

基本発注単位（個）�

QRS

hFE

QRS

2SC2412K
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− −
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−

−
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−

−

−QRS2SC4617

バルク�
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−

−

−

− − − −QRS2SC5658

−− − −QRS2SC1740S

Type

hFE の値により下表のように分類します。

Item Q R S

hFE 120～270 180～390 270～560

!!!!電気的特性曲線電気的特性曲線電気的特性曲線電気的特性曲線

Fig.1　エミッタ接地伝達静特性�
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  Fig.2　エミッタ接地出力静特性（Ι）�
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  Fig.3　エミッタ接地出力静特性（ΙΙ）�
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2SC2412K / 2SC4081 / 2SC4617 /
トランジスタ                                     2SC5658 / 2SC1740S

Fig.4　直流電流増幅率－コレクタ電流特性（Ι）�

0.2

20

10
0.5 1 2 5 10 20 50 100 200

50

100

200

500

VCE=5V
3V
1V

Ta=25°C

D
C

  C
U

R
R

E
N

T
  G

A
IN

 : 
hF

E

COLLECTOR  CURRENT : IC (mA)

 

Fig.5　直流電流増幅率－コレクタ電流特性（ΙΙ）�
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Fig.6　コレクタ・エミッタ間飽和電圧�
 －コレクタ電流特性　　 
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Fig.7　コレクタ・エミッタ間飽和電圧�
    ーコレクタ電流特性（Ι）　 
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Fig.8　コレクタ・エミッタ間飽和電圧�
    ーコレクタ電流特性（ΙΙ）　 
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Fig.9　利得帯域幅積－エミッタ電流特性�
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Fig.10  コレクタ出力容量－コレクタ・ベース間電圧特性��
エミッタ入力容量－エミッタ・ベース間電圧特性�
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Fig.11　ベース・コレクタ時定数�
  ーエミッタ電流特性�
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